PHILIPS DA

DHII.IDS’
-
Use : H.F. amplifier
Empleo : amplificador de R.F.
Utilisation  : amplificateur H.F.
Toepassing : H.F. versterker
Verwendung : H.F. Verstarker
Cathode : oxide coated, directly heated
Catodo : 6xido, caldeo directo
Cathode : oxyde, a chauffage direct
Kathode : oxyde, direct verhit
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Vi = 12,0 V
o ~ 09 A
WL ivin vas camariisng o s - o v o = max. 35 W
Ny s nas s iy Dee Srastattls o .. = max. 500 V
Wg, — max. 6 W
T i e it BT v o - — max. 160 mA
= S S f\\,/ 3,9
Sag, (Va = 1000 V; Vg, — 200 V;
Y= A0 cvdn v vmawwms « - - - P 2,5 mA/V
DEAT o s masy rcomie vm m s i mas . e o ~ 1,0 A
QAL e B b mEmEE e e A 12 pF
Cgk .......................... I~ 15 pF
Qe T E R R T - - - - A 0,1 pF
B P e S = max. 170 V
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PHILIPS XT3

PE 1/80

A > 15 > 15 5* m
Va 1000 750 625 v
vg, ~ —170 | —170 |~ —170 v
vg, 350 350 350 v
Vg, 0 0 0 Vv H.F. class C telegraphy
R.F. clase C telegrafia
;‘;' 123 123 Z;g m:: H.F. classe C télégraphie
1 N [~ A m .
1g, ~ 17 s 17 |~ 37,5 mA H.F. klasse C telegrafie
H.F. Klasse C Telegraphie
Vg.p ~ 250 |~ 250 |~ 190 v
Wig, IES 1,5 |~ 15 |~ 4,0 w
Wig 120 "9 135 w
Wq 35 30- 70 w
Wwg, 6 6 13 w
Wo 85 60 65 w
7 70,5 66,5 48,5 %
7 ‘1‘/
y) > 15 5* m
Va 1000 ~ 625 v
vg, A —Q\O ~ —100 v
4 Vs, 350 | 400 v
Vg, 0 0 v H.F. class B telephony
, ’ R.F. clase B telefonia
Ia 48 150 | mA HF. classe B téléphonie
:gl ~ 2’5 |~ ig x HF. klasse B telefonie
g ~ ~ H.F. Klasse B Telephonie
Vg.p ~ 60 |~ 95 v
Wig, < 03|~ 55 w
Wig 48 . 94 w
Wa 35 70 w
Wg, 14 6,4 w
| Wo 13 24 w
7 27 | 7 25 %
m 100 100 %
* two valves — dos véalvulas — deux tubes — twee buizen — zwei Rohren
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PHILIPS EHYH

PE 1/80

A > 15 5* m
Va 1000 675 v
Vg, ~ —170 |~ —170 v
vg, 250 + 250 v
Vg, 0 0 v H.F. class C screen grid modulation
R.F. clase C modulacién de rejilla pantalla
Ia 53 148 mA H.F. classe C modulation de grille écran
Ig, ~ LS |~ 15, mA H.F. klasse C schermroostermodulatie
Ig, A 2,5 |~y 10 mA . . .
HF. Klasse C Schirmgittermodulation
/
Vg,p 250 250 v
“’ig1 ~ 0,3 |~y 6,5 W
Wmodg, 5 5,0 w
Wig 53 93 w
Wq 35 70 - W
wg, 0,6 2,5 w
Wo 18 23 w
7 34 25 % .
m 100 100 %
o .
.2 > 15 5% m
Va 1000 675 v
Vg, ~ —170 |~ —100 \'4
Vg, 300 200 v
Vg, —140 175 A'4 H.F. class C suppressor grid modulation
' R.F. clase C modulacién de rejilla supresora
:a 38 112 mA HF. classe C modulation de grille d’arrét
Igl ~ 2§’4/ ~ é? 2: H.F. klasse C vangroostermodulatie
Ig: = 0 ~ 0 mA HF. Klasse C Fanggittermodulation
.. Vg, P ~ 200 ~ 165 A'4
77 Vg.p 280 65 A4
Wigl A 0,5 |~ 5,0 w ’ 3986
Wmodg, 0 0 w 3
Wig 38 70 w >0
. Wg 28 54 w o
wg, 6 114 W ” ,
Wo @ 16 w 5%
, X
. 2
n ' 26,5 23 % - (\
m 90 80 %
* two valves — dos vélvulass — deux tubes — twee buizen — zwei Réhren
\ ; .. PE 1/80
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PHILIPS
PE 1/80

15/2—'40

°) Rg, = 50000 ohm

A > 15 m
Va 1000 Vv
Vg, ~ —170 Vv
Vg, 275 Vv
Vg, 0 v H.F. class C anode modulation
L m mA R.F. clase C modulacién de a4nodo
Ig, A 4,5 mA H.F. classe C modulation d’anode
Ig. ~ 21 mA H.F. klasse C anodemodulatie
Vg.p ~ 200 Vv H.F. Klasse C Anodenmodulation
Wig1 ~ 0,9 w
Wmod A 20 A w
Wig 40 w o
Wa 14 w
Wg, 58 w
Wo 26 w

n 65 % -
m 100 %

yl > 15 m
Va 1000 Vv
vg, ~ —170 Vv
Vg, 250 °) v
Vg, 0 v H.F. class C anode- and screen grid modulation
u 84 mA R.F. clase C modulacién de 4nodo y de rejilla pantalla
Ig, ~ 4 mA H.F. classe C modulation d’anode et de grille écran
I¢g. A 15, mA H.F. klasse C anode- en schermroostermodulatie
Vg.p ~ 200 v H.F. Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation
Vg.p ~ 250 Vv
wigl a2 0’8 W
‘Wmod A 44 w
Wiq 84 w
Wa 24 y w
Wg, 38 W

<

7 71,5 %

m 100 %

PE 1/80
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PHILIPS IEHTI

PE 1/80

Ws
e )
100 Pt Yso
75 = 1000V A
% 2M V92= 350V LA
V = = 80 V
20 50 om0V
7 = Ws
10 25 >
$Za » S
- i
0 0 ]
[/ 25 EERCINEN7, T 50V 4
125 ] 500
e aamams
100 y amry! 400
/ L
Y
75 e 300.
Iql A) LA 7
h? 1':’
20 50 T 200
'4'/
v ;i
10 235 9. 100
-0 0 : - -qu 0
0 25 50 75 00 125 150 lpsalV)

%6316

Characteristics : H.F. class B telephony
Caracteristicas : R.F. clase B telefonfa
Caractéristiques : H.F, classe B téléphonie .
Karakteristicken : H.F. klasse B telefonie

- Kennlinien : HF. Klasse B Telephonie

i > 15m
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PHILIPS

PE 1/80

Wa
W oW
Wng
135 PE /80 —
100 %6257 ! gauusp
Vyr=—100V | A
s 2= 400V HBE% A
lga= 0V AT Characteristics
p : H.F. class B telephony, two valves
50 T
- i Caracteristicas
= Lz : R.F. clase B telefonia, dos valvulas
25 -
. I Lt Caractéristiques
0 = H.F. classe B téléphonie, deux tubes
25111501 25T 1 1 50, )
L(m A}ﬂ? i pe(a) Karakteristieken :
200 " H.F, klasse B telefonie, twee buizen
;9;}#,,‘4) I g z Kennlinien :
975 300 i < o 7s H.F. Klasse B Telephonie, zwei Rohren
Pamy — m
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T /‘e
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Pt /80
Va=1000V
00T w170V
Igh= 200V
% Characteristics
P H.F. class C screen grid modulation
5 V.
y.ai A Caracteristicas
25 = R.F. clase C modulacién de rejilla pantalla
. Caractéristiques . .
0 Wae. H.F. classe C modulation de grille écran
} 12 H 5 60G-V,; e
m‘ A0 T 3 ealild I Karakteristieken :
falnd ) klasse C odulati
100 400 H.F. klasse C schermroostermodulatie
Z;}(NA) v.d Kennlinien :
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PHILIPS EIEHTE

PE 1/80
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75 Characteristics .
P H.F. class C screen grid modulation,
50 7 | two valves
4 ] r Caracteristicas
25 ! b4 R.F. clase' C modulacién de rejilla pantalla,
7 ] dos valvulas
0 } Caractéristiques
- Y BR300 e 600 . . ’
€ 4 02 XA ﬂ)o;aﬂ/[( H.F. classe C modulation de grille écran
L{mA) 92" Bant (A) ’
? 40(’} 1 deux tubes
2, ) Tpr = Karakteristieken
2 ARENP <R - 075 H.F. klasse C schermroostermodulatie,
75 300 4 ’ . twee buizen
i A » Kennlinien
50 2 7 71105 H.F. Klasse C Schirmgittermodulation,
' -7 zwei Rohren
25 100 Z T 1025 A =5m
o O !I } I L ] 0
-100 0 100 200 300 400 500 600
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46519
A
’Wo}M
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40
V, = 10007 ]
V2= 300V |
j ‘71- -170V } — 30
froy= 200V N 7 - Characteristics
4
5 ; 7 ] 0 H.F. class C suppressor grid modulation
y. L 2
» i Caracteristicas
] 0 R.F. clase C modulacién de rejilla supresora
T /
LA 1 u Wiz Caractéristiques
L H - 0 H.F. classe C modulation de grille d’arrét
L -25d-1-20d-H -1 100150 0 .
A %E(F’T} X el 9 15 mA) Karakteristieken :
200 ] D400 H.F. klasse C vangroostermodulatie
y Kennlinien : )
150 P 300 H.F. Klasse C Fanggittermodulation
l1(mA) a
20 100H - 200 . A>1m
e "
10 soF- L NEE== 100
2 T 0
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Characteristics
{ " H.F. class C suppressor grid modulation, two valves
) Caracteristicas
— /N N . R.F. clase C modulacién de rejilla supresora, dos valvulas
Caractéristiques )

H.F. classe C modulation de grille d’arrét, deux tubes

Karakteristieken :
H.F. klasse C vangroostermodulatie

Kennlinien
HF. Klasse C Fanggittermodulation, zwei Rohren
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